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-un sistema fotoconductor utilizando 1a placa xerogrédfica revelada co-

Egto invenio ge rofiere a un sistema fijador de imagen y,
mds espeoificamente, a litografia.

" La impresién litografica constituye wna industria bien
conocida y establecida. En general, ¢l procedimiento implica la impro
sién a pariir de una pl&ca plaﬁa, que depende de leg diferentes pro-
piedades de las zones de imagen con las zonas no fijadoras de imagen
para impresibilidad. En la litografla corriente, la zons no fijedora
de imagen es hidrofllica mientras que la zona de imagen es hidrofébi-
oa. En el procedimiento de impresidén litografica, se aplics una solu-
alén fuente a la superficie de la placa que humedscs todas las partes
de la superficie mo oubisrtas por la imagen hidrofébica. Easte solu—
clén mantiene la placa himeda y evita que se forme sspuma en ella,

Se splica a la superficie de la ﬁmagen una tinta impresora con base
aceltosa depositandc la tinta 1itogféfioa solamente gobre la zona de
fijacién de imagen, repeliondo la tinta la zona hidrofilica no repro—
ductora de imegon., lLa inagen de tinta puede transferirse después di-
reotemente & una hoja de papel u oira superfiocie receptora, pero por
lo general se trangfiers a una mantilla de goma de impresién en "off-
set" que & su vez transfiere la impresién a la hoja de papel final,
Por lo tanto, para cada impresién realizada durante un oiclo de txa~-
bajo, se humedsce en primer término una placa litogréfica oon una so-
luoién fuente acucsa, se entinta -después oon una tinta litogrifica y
86 imprime por dltimo.

Sabido ea que las placas litogrdficas pueden hacerse en

min ooﬁo placa de impresién litogrdfica. En estos sistemgs, por lo ge-
neral se garge wna placa del tipo de éxido de éino por medios corrien
tes, se expone a la imagen & reproducir y se revela con polvo impre-—
sor xerogrifico ordinario. E1l polvo lmpresor utilizadg para’revelar

1la imagen es por lo general hidrofébico por naturaleza como lo es el
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fondo, las zonas no fijedoras de imagen de la placa xerogrifica de ti
po aglutinante corriente. Con el fin de que la placa xerogrifica reve
lada sea Util oomo matriz litogréfica, debe establecerse una diferen—
cial ontre la imagen de polvo impresor y el fon@p de la placa. Dado
que ambas son de naturaleza hidrofébica, ha gido necesario hasta aho~

ra quo la placa xerogrifioca sea tratada, bien por ol uso de una solu-—

minaolén con un disolvenie selectivo., Tras alierar el fondo, se humec,
ta a ocontinuacién la placa con una tinta de base no acuosa o aceitosa
oon lo oual el polio impresor aceptard la tinta y el fondo ahora hi-
drofilioco la repelers. ’

Si-bien so ha comprobado que estos sistomas son bésioca~
mente dtiles pare fines litogriaficos, existen desventajas inherentes
& Bu uso, Una de ellag, por ejemplo, repide en el hecho de Qup o8 ne-
cesqrio utilizar goluciones secundarias para convertir el fondo ini~
oialmente hidrofébleo ocon el fin de aus no acepte la tiﬁta de base
aooltosa en la fame do entintado. Un segundo inconveniente de estos
sintemas es que la placa xerogrifica, ouando se revela, tiene polvo
impresor fundido sobre la misma, fijo a la superficie raspectiva e
inherentemente no utilizable con posterioridad. Oftra desventaja es
que un# vez s6 revela y funde la imagen, por lo general ya no puede
per convenientemente alterada una vez que ha comenzado la impresién
con vistas & mejorar la calidad dé la reproducclién dessada.

Es por lo tanto un objeto de este invento facilitar un
sistema de fijesocidén de imagen litogréfica que supere los inconvenien—
tes mencionados.

Qtro objefo de este invento es proporcionar un nuevo neé-
todo para la preparacién de una matriz litogrifios.

Otro objeto de este invento es facilitar un sistema £ija-]

dox de imagen que wtliliza ung matriz litogréfioca preparads & partir

s
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" la nueva place litografioca. .

.. Xorogréfioa preparada mediante fijaocién de una ocapa de vidrio foto-

" puede utilizarse después en un proceso de una sola fase para efectuar

de una placa xerogrifica.
Un objeto mds de este inveonto es proporcionar un gistems

fijador de imagen en ol oual puede volver a utilizarse'posteriormanta

Todavia, un objeto més de este invento es faoilitar un
sistema fijador de imagen que utiliéa una matriz litogréafica prepara
da por un prooeéo de una sola fase,

Un objeto adioional de este invento es proporoionar una
nueva placa litogrifica en la ocual ambos lados pueden servir como gu-
perficie impresora.

Los objotos que anteceden y otros se consiguen de acuer—

do con esie invento, en lineas generales, proporclonando una plaoa

conductor aislante a la superfioie.de un substrato receplor. La ocapa
puede ser cargada después elecirostdticamente e impresionada de acuer
do ocon el procedimiento ocorriente de lmpresién xerogréifioca deserito
con detalle en la Patente U.S.A. 2,297.691. La placa del presente in-—
vento se prepara por lo general mezclando intimamente un material fo-
tpoonduotor oon una composicién aislante aglutinente de vidrio y fi-
jando la mezola fotoconduotora resultante a un refuerzo conductor pa-
ra formar una capa sensiblemente uniforme que comprende partioulas fo
$oconductoras embebidas en una composicién aglutinante de vidrio. La
imagen elsotrogtatica es revelada con un revelador y se fija la ima-—
gen revelada resuliante con el fin de producir ﬁna placa duplicada que

pogea propledades hidrofobicas e hidrofilicss. La matriz litogréfica

impresiones en forma continua con lo cual se aplica a la matrig una
tinta litografica, adhiriéndose ésta tunicamente a la imagen de polvo
impresor hidrofobica, y se pone posteriormente en contacto dicha ma-

triz con una hoja de oopis para transferir la imagen. Debe entendexse
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que si se desea revelar la imagen latente electrostatica del presente

invento con un revelador hidrofilico, el fondo, zona no impresionada

de la placa puede iratarse de fal manera Que muestre propiedades 0160~
filicas, Si se quiere utilizar de nuevo la placa matriz, pusde elimi-
narge lﬁ imagen de polvb iﬁprasor de la superficie de la placa de tal

forma que no se ejerza un efecto nocivo sobre la capa fotoconduoctora

do ésta.

- Bn lugar de emplsar el método citado de preparar la placa
xerogréfica fotoconductora de vidrio de este invento, es posible di-
solver un material fotoconductor en una composicién sislante de vidrid
con el fin de producir una placa fotoconductora de vidrio homogénea.
Il método de preparar tal placa se desoribe en detalle en la solioi-
tud asimismo pendiente No. (D/1259).

Se ha oomprobado, de acwerdo con el presento invento, que
ovando go dlspersa el material fotoconductor en una férmula aglutinan-
te de vidrio y wme déposita la ocomposicién correspondiente sobre la su-—
perficie de un subsirato apropiado, la placa fotooconductora resultante
posee inherentemente las propiedades necesarias para un sistema de re-
producelién litogréfica., Es decir, la oapa aislante fotoconductora que
comprende la composicién agluiinante de vidrio de este invento es de
naturzleza hidrofilica y por lo tanto, teniendo ya las necesarias pro-
piedades hidrofilicas, no precisa ser tratada para establecer una di-~
ferencial enire las zonas de imagen y no fijadoras de imagen de la ma~
triz litografica, un procedimiento que se sabe precisan las placas 1i-
togrédficas corrientes, segin se expone en las patentes U.S. 3,107.169
y 3,001.872, Ademé&s, si se desea utilizar de nuevo la placa de este
invento,.debido a la estabilidad de la compogicién aglutinante de vi-
drio, es posible eliminar la imagen de polvo impresor de la superficie '
de la placa sin destrulr las propiedades de la capa fotoconductora sub)

yacente, Eate procedimiento se realiza por lo general con un disolven~
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te apropiado. Se ha determinado que el ugo de estos disolventes, en
goeneral, afectaria perjudicislmente las composiociones aglutinantes
hidroféblcas que se utilizan en la agtualidad en la preparacién de
placas litografiocas, '

El invento se 1lustra en los planos anexos, en los cuales}

La figura 1 representa una seooién transversal ampliada
de una placa de'improsidn litografica que posee una capa alslante fo-
toconductora de dos fases;

la figura 2 representa una secoién transversal ampliada
de una placa deo impresién litogrifica que posee una capa aislante fo-
toconduotora homogénea, de una sols fage, i

En el presente procedimiento para preparar ﬁna placa li-
togréfica 1 seglin se jlustra en la figura 1, ae reviste un subgirato
apropiado 2 con una composicidén aislante fotooonductora 3 que 6omprqg
de un materisl fotoconductor 4 y wna compoéicién aglutinante de vidrk
5. Sobre la superfidie de la capa fotooconductora se sobrepone una img
gen de polvo impresor revelada 6. La seleccién del substrato suston—
tador 2 se basa en el uso deseado de la placa litogréfioa, como por
6jemplo dgr a ésta mayor resistencia o proporoionar mayor flexibili-
dad en situaciones que ls requieran, La figura 2 ilustra una placa
litogrdfioca 7 en la cual la capa aislante fotoconduotora 9 es una oom
posicién de vidrio homogénea de una sola fase, El gubstrato 8 y la
imagen revelada 10 son similares al substrato 2 y la imagen 6 de la
figura 1.

De acuerdo con ¢l pregente invento, so mezola una composi
olén aislante aglutinante de vidrio con un material fotoconductor,
oon preferencia en proporciones aproximadas de 5 & 45 partes del mate
rial fotoconductor a aproximadamente 100 partes de una compds;oién
aglutinante de wvildrio. Preferentemen?e, se ha comprobado que aproximg

damente 8 a 25 partes de material fotooconductor a 100 partes aproximas
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damente de composicién aglutinante de vidrio proporeionarsd resultados

6ptimos. Las particulas fotoconductoras finamente divididas y lag par
tloulas aglutinantes de vidrio se dispersan prefersntemente en un li-
quido, como agua destilada, o un liquido orgénico, tal como etileno
glicol por cuglquier medio apropiado, como por ejemplo molino de bo~
lag., Bl material fotoconductor y la compogicién aglutinante de vidrio
pueden tritubaréé Jjuntos en agua utilizando pequefias cantidades de si
licato sédico, hidréxido s6dico ¥ écido bérico oomo agentes de digper
pién. La pasta resultante ge seoca completamente para eliminar la ma-
yor parte del disolvente y después se mezela con un liquido orgénico
tal como aloohol isopropllico. Se repite la fase de trituracién hasta
producir la composgiocibén de revestimiento fotoconductora final., Se
aplioa después la oomﬁosioién reaultante a la superficie deseada me-
dliante revestimiento fldido, inmersién, rociado, electrositsilocamente,
con una espatula o mediante cualquier otra operacién de revestimiento
apropiada, Debe cuidarse de que sean eiiminadas las burbujes de aire
u otras disooptihuidades de la pagia antes de efeotugr el revestimien
40 a fin de amegurar una buona adhesién al substrato subyésénte ¥ re-
tener buenas propiedades fotooonduoctoras. El revestimiento se seca pa
ra eliminar la mayor parte del liquido y se caldea a oontinuacién la
place a la temperatura necesaria para fundir y adherir la composiocién
aglutinante de vidrio al substrato basico y producir una capa wnifor-
me del pigmento foioconductivo disperso en la composicién aglutinante
de vidrio., la temperaturé de caldeo es tai que basta para fundir di-
cha oomposiocién y, por lo tanto, variard segin la composicion agluti-
nante partioular escogida, Se ha comprobado que un limite de tempera-|.
tura aplioable es del orden aproximado de 300 a 1500¢F (1492 a.8155¢C)

Bl materisl para la composicién aglutinante de vidrio de-

bo selecocionarse en relacién con el material Ffotoconduotor de tal mo-
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do que el punto de fusién del aglutinante soa mis bajo quse el del ma—

terial fotoconductor, asi como del material bédsico., Asi pues, la teom-—
poratura de fusién méxima permisible en el aglutinante variard segin
el material fotoconductor seleccionado.

El lapso de tiempo necesario para caldear la composicidén
fotoconductora aglutinante de vidrio a fin de fundirla y adherirla al
subatrato subyaéénte serd diotado por la férmula do frite de vidrio
sgolgida, El tlempo de caldeo preferido se halla comprendido en los 1i
mites aproximedos de 1 a 60 minuios segin los materiales utilizados,

a fin de obtener caracteristicas eléciricas Sptimas. La capa de susten
tacién debe limpiarse antes de llevar a cabo el revestimiento sobre la
misma. Puede utilizarse oualquier téonica de limpieza épropiada, tal
como la aplioacion de disolventes orgénicos. Las oapas de aluminio,
por ejemplo, pueden caleniarse simplemente a la temperatura de caldeo
y enfriarse antes de aplicar ol material de revestimiento.

La placa fotooonduotofa aglutinante de vidrio resuliante
es cargads eleotrostdticamente en la obscuridad y selectivamente ex—
puesta la superficie cargada a una fuente de luz para producir una ima
gon latente. La superfiocie impresionada_es rovelada a continuaoién oon
pai%iculas electroscdpicas hidroféblicas de polvo impresor, adhiriéndo~
se el revelador a las zonas correspondienies a la imagen latente, y
fundida la imagen de polvo impresor resultante caleniando la placa a
una temperatura aproximada de 200-500¢F (93-260 2C) gurante 2/12 minu-
tos aproximadamenis. También es posible revelar la imagen cargads elec
trostéticamente con un revelador liquido que contenga parti&ﬁlas hidro-
fébicas cargadas suspendidas en un vehirulo portador. La placa fotocon
ductora es sujetada a continuécién a un cllindro impresor de una prensd
litogréfioa. La operacién de impresidén so lleva a cabo utilizando solu
cioneas fuente y tintas litograficas obtenibles en el mercado, Las par—

ticulas deo polvo impresor utilizadas para revelar la imagen latente
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eloctrogtdtica pusden consistir en una resina pigmentada que es deo na~
turaleza hidrofébioca y que puede ser fécilmente humeotada por una tin-
ta litografioca, |

_ La superficie de impresidén de le placd fotoconductora aglu
{dinante de vidrio de esté invento es tal que, cuando se seca, acepta
f4oilpente una imagen que repele el agua y que se adhiers tenazmente
a la misma y que no es desarraigada por la tinta impresora ni borrada
por la “humectacién" o "soluciones fuente¥, Por otra parte, las zonas
no fijadoras de imagen de la placa son fhcilmente humeotadas por las
soluciones fuente y retienen wna pelfcula de las mismas sobré la su-
perficie respective y no permiten gque la pelicula acuosa ség'desplaza—
da de ellas por la tinta de impresién litogréfica.

54 se desea usar de nuevo la placa fotoconductora de este
invento, se limpias eliminando la imagen de polvo impresor con un disol
vente selectivo, tal como metil etil cetona, o acetona, Por lo general,
las soluociones fuente 4oidas que se expenden en el mercado y se utili-
zan en el ourso de esie invento son neutralizadas oon un material bé-
sico, tal como hidréxido s86dico, para sumeantar el valor pH de la solu-
cién y ra&ugii el grabado al aguafuerja. No obstante, si resulta un
ligero aguafuerte de la placa aglutinante de vidrio, ésta puede caldear
ge de nuevo a una temperatura y durante un tiempo suficientes para re-
generar la placa, Dicha regeneracién se realiza por lo goneral a una
temperatura apr&:imada de 200~11008F (93—269 2¢) durants un tiempo de
1=10 minutos aproximadamente, segin los materiales utilizados.

En general, cualquier composioién aglutinante de vidrio
apropiada que muestre propledades hidrofilicas humectables  puede ser
utilizada en ol curso del prosente invento., Este inecluye aislantes de
aglutinante de vidrio, tanto oconductores.como no conductores. Tales
composiclones caracteristicas son borogiliocatos, silicatos de &leali,

silicatos de plomo, fosfatos de plomo aluminio, silicatos de sosa-cal
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- la Corning Glass Company. Otros materiales aglutinantes de vidrio se

¥y Pyroceran Glass No. 95 ¥y No. 89, férmulas de vidrio oxpedidas por

oxponen en la Patonte U.S.A. 3,151.982, Se prefieren las fritas de vi-
drio que posesen una temperatura de fusidén en el extromo més bajo de
los limites de temperatur@ aceptables. Se ha comprobado que estos ma—
toriales aglutinantes de vidrio poseen importantes cantidades de 6xido
bérico y éxido de plomo. Los 6xidos sédico y potésico tambion reducen
el punto de fusidén de la frita de vidrlo, pero deben limitarse para im
pedir la solubilidad del agua, Los florures también reducen la tempery
tura de fusién pexro producén la solybilidad de la silice y el 6xido bé
rico. Bl 6xido de ocalclo, y en egpecial el 6xido de cinc y el 6xido de
cadmio reducen el punto de fusién en clerto grado. Los éxidos de anti-
monio y araénico btambién reducen el punto de fusidén del material aglu~
tinante de vidrio.

El material fotoconducior debe estar en un estado finamen—
te dividide apropiado. Si bien pueden utilizarge tamaiios de partlicula
fotooonductora de aproximadamente 50 -miocras, se prefiere que el tamaifio
de particula sea lo més pequefio posible para obtener 6ptimos rosulba-
dos, En general, ge utilizan tamafios de particula de no méds de 20 mi-
cras aproximadamente, y con preferencia las particulag fotoconduotoras
deben tener un tamafio medio de partiocula na superior a una micra aproxi
nadamente.

En el ocursc de este invento, puede utilizarase oualquier ma
terial fotoconductor apropiado. Los materiales fotoconductores inorgé-
nicos oaracteristicos son azufre, selenio (vitreo, amorfo, monoclinioo,
sulfurc de oino, 6xido deo cino, 6xido cédmico do cine, 6xido magnésioco
de oino, seleniuro cddmico, silicato de oino, sulfuro de oalcio-estron
oio, sulfuro de cadmio, yoduro mercirico, 6xido mercirico, sulfuro mer
olirico, trisulfuro de indio, t?iseleniurg de galio, digulfuro arsénico

trisulfuro arsenico, triseleniuro arsénico, itrisulfuro de antimonio,
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sulfoseleniuro de cadmio, calcogenurog espesados de cinc y cadmio, oxi|

do de aluminio, éxido de bismuté, 6xido de molibdeno, 6xido de plomo,
yoduro de molibdeno, seleniuro de molibdeno, sulfuro de molibdeno, te-|’
dururo de molibdeno, yoduro de aluminio, seleniuro de aluminio, sulfu-
ro de aluminio, telururo de aluninio, yoduro de bismuto, seleniuro de
bismuto, sulfuro de bismuto, telururo_de bismuto, telururo cddmico, se
leniuro ﬁercﬁricd, {telururo merclrico, yoduro de plomo, seleniuro de
plomo, sulfure de plomo, telururo de plomo, arsenuro cédmioco, cromato
de plomo, sulfuro de galio, telururo de galio, sulfuro de indio, mele-
niuro de indio, talururo de indio, plomo rojo, y mezolas correspondien
tes, Los materiales partioularmente preferidos para obtener Optimos xe
sultados son calcogenuros debidamente espesados de cinc y cadmio, més
especificamente, los sulfuros y seleniuros de estos meiales, bien como
gulfuros y seleniuros de cine y/o cadmio mezclados o como un sulfuxo
de cinc y cadmlo mezclado o seleniuros, compuestos simples de sulfuro
de c¢inc y cadmio, sulfoseleniuro de cadmio, y mezolas correspondientes
Cualquier materiél fotoconductor orginico apropiado que pueda soporiar
las oxlgencias deo temperatura del presente invenio puede ser ﬁtilizado
en el ourso del mismo. Tales materiales caracteristicos son los Pigmen
tos de ftalocianina. 7

._El espesor .de las oapas aislantes fotoconduotoras del pre-
sente lnvento puede variar de 5 mioras a 200 micras aproximadamente,
Se prefiere que las oapas tengan un grueso aproximado de 10 a 150 mi-
orés para conseguir 6ptimos resultados. Lag capas aislantes fotocondug
toras del preosente invento se caracterizan por posser relevantes pro-

piledsdes de resistencia al uso. Si es necesario, puede formarse ol es-

Cualquier material apropiado puede ser utilizado oomo subs
trato para la matriz litogrifica de este invento. La base o substrato

utilizado en preparar placas aglutinantes litograficas de acuerdo con
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este invento proporoiona soporte fisico para la capa aislante fotocon-

ductora y debe tamblén posoer una resistencie eléotrica menor que la
capa fotoconduotora con el fin de que actle como tierra ouando el re-
veatimiento cargado electrostdticamente es expuesto a la luz., Tales
materiales caracieristicos son superficies metédlicas como aluminio,
bronce, acero, por ¢jemplo inoxidable y carbono inferior, cobre, nl-—
quel, cino, aleacionos y mezolas coxrrespondientes., También pueden uti-
lizarse otros materiales que posean resistencias eléctricas similares
& las mencionadas como material de refuerzo para recibir la capa foto-
conductora. Sin embarge el material debe ser capaz de resistir las
exigencias de temperatura para fundir la placa aglutinante de vidrio y
poseer un coeficiento de expangién térmica compatible con ocon la ocom-—
posicién aglutinante de vidrio partioular utilizada. 4 fin de reducir
o eliminar los problemas de combado con los cuales.puede tropezarsge
como resultado de las diferenciazs en el coeficiente de expansién térmi
ca mencionado snteriormente, el substrato basico puede revestirse a am
bos lados con las composiciones fotoconducthoras aglutinantes de vidrio
del presente invento. Cuando se sigue esta pricitica, se hace posible
entonces impresionar en ambos lados de la placa revestida, proporcio-
nando de este modo a la placa de impresién propiedades litograficas
ambos lados de la cual pueden servir como superficies de impresiéa.
Puede usarse cualquier solucién fuente o de humeotacién
apropiada en el curso de esive lnvento. Caracteristicas de dichas solu-
ciones fuente son las soluciones de 1% en volumen de goma oelulosa y
agua, goma arébiga y agua, glicerol y agua'y alcohol isopropilico y
agua., Tamblén puede utilizarse agua destilada como solucidn de humccia-
oién. Otras soluciones fuente apropiadas se exponen en la patente U,S,Al
3,107.169. Las soluciones fuente pueden contener otros constituyentes,
tales por ejemplo oomo formaldekido, j si no estd presenie la glioceri-

ra, puode ajiadirse principalments para aprovecharse de su naturaleza
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hidroscépica y por ende prolongar mediante absorcién del agua el perig

do durante el oual la superfioie hidrofilica de la placa litogréfioa
rotiens sus propiedades hidrofilicas, El aditivo formaldehido también
logrard esto efecto. Por lo tanto, las soluciones fuente que contienen
la glicerina o»aditivo formaldehido o mezclas correspondientes son pre
feridas, toda vez quo la placa 1itogr§fioa resultante puede guardarse
antes de ser usada por periodos de tiempo rolativamente largﬁs.oompapg
dos con las placag tratadas con una solucién fuente gque no contenga el
aditivo réspeoti%o. Tambibn se ha comprobado que las soluciones que
contienen goma arébiga resultan muy efectivas, y& que una placa lito-
gréfica tratada con wna de estas soluciones se ha comprobado retiene
sus propiedédes hidrofilicas en las zonas no fijadoras de imagen duran
te periodos de tiempo relativamente largos, después de sacarlas de la
prensa, ée tal modo que la placa impregora resultante puede usarse de
nuevo sin tener que someterlas a un tratamiento adicional con la solu~
cién fuente. ‘

Puedé usarse cualquier polvo.impresor o revelador en el
ourso de este invento, como por ejemplo los que ge dan a conocer en la?
Patentes U.S.A. 2,788.288; 3,079,342 y Re 25,136, EL polvo improsor os
por lo general un material resinoso gque cuéndo se fija posee propied&-‘
des hidrofébiocas y atrae las tintas aceitosas. Tales polvos reveladorei
caracteristicos gon polimeros de estireno, polimeros de estirenos subs
tituidos, por ejemplo Piccolésticos, expedidos por la firma Pennsylva-
nia Industrial Chemical Corporation, resinas de fenol formaldehido asi
como otras resinas que posean propledades hidrofébicas.’Otros polvos
reveladores inorgénicog que pueden encontrarse apropiados para ser usad
dos en sl presenfe invento son oinc en polvo, cobre en polvo y sulfuro
entre otros.

Bl polve ravelador puede apliocarse direotaﬁente a la imagen

latente o mezclarse ocon un vehioulo portador como esférulas de vidrio.
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Con preferencia, el polve impresor se¢ aplica en forma de una mezcla

con particulas magnéticas tal como hierro magnético para impartir una
carga a las particulas de polvo reveladox triboeléctricamegte. Un pol-
vo revelador se escoge de mansera que gea atraido eleotrosféficamente 2l
.5 » la imagen cargada © repélido desde la zona de fondo a la imagen carga-
da y retsnido alli por atracoidén elecﬁrostética. Si se aplica una car-
_ ga negativa el material aislante fotoconductor, se aplice un polvo im-

presor positivo que se adhioere a la imagen cargada negativamente. Si

la carga aplicada ez tal que la imagen latente reiiene una carga posi-
1o tiva, entonces se aplica un polvo impresor negativo,

Segin se menciona anteriormente, pueden también utilizarse
reveladores liquidos en el curso de este invento., Tales reveladores se
dan a conocer en las Patentes U.S.A., 2,890,174 y 2,899.335. Por lo ge-
neral, el revelador comprende una odémbinacién liquida de ingredientes
- 15 nutuamente compatibles, los cuales, cuando se pomen on contacto con

una imagen latente electrostaitica, se deposltaran sobre la superficie

de la imagen en una configuracién a modo de imagen. En la forma més
simple, la composiocién comprende un polvo opaco finamente dividido, un
liquido de elevada resisiencia y un ingrediente para evitar laraglome—

20 |l racién. Los 1iquidos que se ha demostrado son aprbpiados comprenden {a

les liquidos orgdnicos de gran resistencia como tetracloruro de~carbo-
no, keroseno, benceno, tetraclorcetileno y cualquier hidrocarbono subs-

tituido que tenga un punto de ebullicidén alrededor de 70 y 2002C. Cual

quiera de los materiales s6lidos opacos finamente divididos conocidos
25 | en la indusiria tales como negro de carbén, polve de talco, u otros pig

mentos pueden usarse en ol revelador liguido., Aerogel de silice expen~—

; . dido por Monganto Chemical Company es el ingrediente de desaglomeraciodm
generalmente utilizado. Sin embargo, puede usarse cualguier ingredientq
corriente y/o apropiado conocido como Util en la industria actual en ur

E .30 - || sistema de revelado liquido.

g .. . A . i e e s e
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' pregor hidrofébica, y es repelida por las zonas no fijadoias de imagen

‘80N on Peso & nenos quo se indique en sentido contrario. También se
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Puede usarse cualquier tinta litogrifica apropiada en ol
curse dé este invento. Tales tintas litogréficas caracteristicas y sus
propisdades ge exponen on "Printing Ink Technology" por E.A. Apps, Ca-
pitulo 11, Las tintas son del mismo estilo fundamental como las tintas
de texto imprego do bueﬂa calidad, y los tipbs més simples estdn com-
puestos por una mezcla de pigmento digpersa en un barniz 1itografico,
un aceite de linaza caliente, Siendo la tinta litogrdfica o de base

aceitosa de naturaleza oleofilica, se adhiere a la imagen de polvo im-

hidrofilicas. - .
Para dofinir aun mis las caracteristicas especificas del

presente invento, los siguientes ejemplos pretenden ilusirar ¥y no limi

tar los particulares del presente sistema. lLas partes y porcentajes

pretende gue los sjemplos ilustren varias formas de realizacién prefe—
ridas del presente dnvento.
' EJEIPLO I
Pérmula de la frita de vidrios

Porciento en peso

18,1 810,
. 8,1 B,0,
65,0 P10
7,8 Cdo
0,07 MmO,
0,93  Na,0

Fotoconductor — sulfoseleniuro cddmico

Substrato — acero inoxidable & mil — Tipo Fo. 430
‘Aproximadanente 200 g. de frita de vidrio de la férmula an-

ter;or 8e mezolan con 32 g, aproxlmaaamente de un material fotoconduc-

tor a baze de sulfoseleniuro ocddmico en aproximadamente 200 g, de agua.
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Se mezela le composicion resuliante en un molino de volas durante 18
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horas aproximadamente. La mezcla resultante es desecada por completo,
Se aflade aproximadamente 200 ml. de alcohol isopropilico a la composi~
cién desecada y se repite el proceso de molido durante aproximédamente
2 horas. La composiocién fotoconductor; aglutinante de vidrio resultan-
te se aplica despuss por un procedimiento de revestimiento fluido a la
superficie dé uné lémina de acero inoxidable, de 75 micras de espesor
aproximadamente. La lémina revestida se seca y caldeaz despuéds a una
temperatura aproximada de 11502F ( 621 29¢) duranie ajproximadamente 10
mimatos. Se carga a continuacién la placa a 550 — 650 voltios aproxima
damente por medio de una unidad corotrén de laboratorio dotada de un
suministro de energia de alta tensién; La corriente de carga es de 0,1
de miliamperio a 7500 voliios. Se coloca una tabla de ensayo USAf poai
tiva {transpareate sobre la placa caigada ¥y se expoﬂa con une lémpara
nitraphot de 75 vaiios. Se requiere una exposicién aproximada de 20
bujla-pie pare la placa fotoconductora aglutinante de vidrio., La ima-
gen latente electrostdtica producida se revela a continuacién por el
método de cascada con wn material revelador hidrofébico cargado positi;
vamenite, Despubs se funde la imagen de polvo impresor calentando la
placa a una temperatura aproximada de 4009 = 4509F (2049 -2329() du-
rante 6-12 minutos aproximadamente. Después de enfriarse la piaea, es
anvuelta en el cilindro de una prensa de impresi&n litogréfica y accio

nada en forma corriente utilizando una solucién fuente compuesta de:

LY

Carboximetil celulosa 10 ml.
Glicarol ‘5 ml,
Agua ‘ ‘500 ml,

Agente Humectante Subsirato F-126
(Sal aménica de &oido perfluorooa~ -
prilico expendido por Mimnesota ‘
Mining and Mfg. Co.) ) 5 ml.

P P PR . L L TS VU, PR Sty Sy
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cuyo valor pH se ajusta aproximadamente a 7 con hidréxido sédico. Des-
pués se aplica una tinta litogriafica a ls superficie impresora de la
placa y,mediante el uso de una mantilla de goma de impresidén en "off-
set" ge obtienen ciclos de trabajo de 50,000 impresiones aproximada—
mente, ' ’
EJEMPLO II
Se répite el procedimiento del Ejemplo I excepto.qne el

6xido dq'cinc substituye al material fotoconductor sulfoseleniuro de

cadmio, La solucién fuente utilizada en este caso estaba compuestia de:

© Pormaldehido ‘ 10 ml.
Glicerol ' ' 5 nil.,
 Agua _ ‘ 500 ml,-

Agente Humectante Substrato F=126
(sal aﬁénica de acido perfluoro-
caprilico expendido por Minnosota
Mining and Mfg. Co.) " 5ul,
Se obtienen oiclos de tratajo de 55.000 impresiones.
EJEMPLO IIX
.Se repite el procedimiento del Ejemplo I excepto que el
gulfuro céddmico substituye al material fotoconductor sulfoseleniuro
cddnioco., En este caso, se obtienen ciclos de trabajo de 50,000 impre-
siones aproximadamente,
BJIEMPLO IV
Un vidrio de soldadura termoestable Corning No. 110-2, ex-
pendido por la Corning Glass Company, substituye la férmula de vidrio
del Ejemplo I.
Se sigue el resto del procedimiento del Bjemplo I excepto
que la fese do oaldeo se lleva a cabo a 8508F (454 #0) durante 2 minu~
tos. En este caso, se obtienen ciolos de irabajo de 48,000 impresiones

aproximadamente,
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EJENPLO V

Se repite.el pfocedimiento del Ejemplo IV excepto que el
sulfuro de cinc—substituye al material fotoconductor sulfoseleniuro
de cadmio, El formaldeﬂido gubstituye la carboximetil celulosa de la
solucién fuente. Se obtienen ciclos de trabajo de 53,000 impresiones
aproximadamente.

EJEMPIO VI

Se replte el procedimiento del Ejemplo V excepto que fta~-
locianina de cobre substituye al material fotoconduector sulfuro de
c¢ino, Se obtienen ciclos de trabajo de 53.000 impresiones aproximada—
mente o una placa equivalente a la del Ejemplo V.

' EJEMPLO VIL

En este c¢iclo de prueba se ut;liza como aglutinante una
frita de vﬁdrio, Corning 1970, un vidrio embebido de f6ésforo electro-
luminescente expendido por la Corning Glass Co.

El resto del procedimiento es idéntico al del Ejemplo I.
Los cicios de trabajo efectuados con esta placa litogrdfica produjeron
aproximadamente 48.0QO impresiones. : .

‘ EJEMPLO VIII
‘Se repite el procedimiento del Ejemplo VII excepto que el
6xido de cinc substituye al material fotoconduotor sulfoseleniuro de
éadmio. Agimigmo, el formaldehido substituye la carboximetil celulosa
de la solucién fuente. Se obtienen ciclos de trabajo de 50.000 impre-—
siones aproximadamente.
EJEMPLO IX

Se iepite el procedimiento del Ejemplo VII excepio que el
sulfoseleniuro de cino substituye al maferial fotoconduoctor sulfosele-
niuro cédmico. Se obtienen ciclos de trabajo de 49.000 impresiones
aproximadamente.

EJEMPLO X
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Se replte el procedimiento del Ejemplo I excepto que vidrid

embebido de fésforo eleotiroluminescente Corning No. 1971, expendido
por la Corning Glasas Company, substituye a la frita de vidfio del Ejen|
prlo I. Siendo igual el resio del prooedimiento, se obiienen aproxima-
damente 45,000 impresiones a través de los correspondientes ciclos de
trabajo; '
~ | ETENPLO XT
. Se repite el proocedimiento del Ejemplo X excepto que el
6xido de cinoc substituys al material fotoconductor sulfoseleniuro de
cadmio, Se obtienen ciclos de trabajo de 50,000 impresiones aproximae
damente,
; EJEMPLO XII -

Se repite el procedimiento del Ejemplo X excepto que el
sulfoseleniuro de cinc’substituye al material fotoconductor sulfosele-
niuro de cadmio, En este oaso, el formaldehido substituyé la carboxi-
metil celulosa.de la solucién fuente. La placa litogréfica en este oa-
8O pro@uce log¥ados ciclog de trabajo de 52,000 impresiones aproxime—
damente,

EJEMPLO XIII
"Se repite @l procedimiento del Ejemple X; sin embargo, en
este caso el sulfuro de .cine substituye al material fotooonductor sul-
foseleniuro de cadmio. La placa litogrdafica produjo en este caso ciclos
de trabajo de 50,000 impresiones aproximadamente.
EJEMPLO XIV

La férmula de frita de vidrio utilizada en ezte ciclo de
prueba os duPont J-232, una frita de  esmalte de porcelana, expendida
por la duwPont Co. El resto del procedimiento fue similer al del Ejem-
plo I, Se obtiénen'oiolos de trabajo de 48,000 impresiones aproximada—

mente,.
BJEKPLO XV
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Una férmule de fritae de vidrio que corresponde a Harshaw
Flux AG 850; expendida por ls Harshaw Chemiocal Co,, se utiliza en la
piaca litogréfica de este ejemplo. El resto del procedimiento‘es simi-
lar al del Ejemplo I, Tras la aplicacién de una tinta litogrdfica, se
obtienen ciclos de trabajo de 50,000 impresiones aproximadamente,
' ' EJENPLO XVI
Utilizando la férmula de frita de vidrio del Ejemplo XV,

ge prepara una plaéa de impresién litografica de acuerdo con el prooe-
dimiento del Ejemplo I. En egfe casgo, no obstante, un material fotocon
ductor a base de 6xido de cinc substituye al sulfoseleniuro de cadmio.
En este caso se obtienen ciclos de trabajo de 50,000 impresiénes apraox
nadanente, |
EJENPLO XVII

Se repite el procedimiento del Ejemplo XV excegto que el
sulfoseleniuro de cino substituye al material fotoconduot6£.sulfosele~
niurc de cadmio. En este ceso, sin embargo, el formaldehido substifuye
la carboximetil celulosa de la solucién fuente. Le placa litogréfica
de este ejemplo produce ciclos de trabajo de 53,000 impresiones aproxi

madamente.

EJEMPLO XVIII
Se repite el procedimiento del Ejemplo XV excepio que el
seleniuro de cinc substituys al material fotoconductor sulfoseleniuro
cédmico, En este caso, el formaldehlido substituye la carboximetil ce-
lulesa de la solucién fuente. La placa litogrdfica de esie ejemplo pro
duce ciclos de trabajo hasta 53.000 impresiones sproximadamente.
EJEMPLO XIX
Une férmula de frita de'vidrio que corresponde a Harshaw
Flux AG 862, expendida por la Harshaw Chemicsl Co., se utiliza en la
placa litogréfica de este ejemplo. El resto del procedimiento es simi-
Jlar al del Ejemplo I. Tras la aplicacién de uﬁa tinta litogréafica se
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obfienan ciclog de ‘trabajo de 50.000 impresiones aproximadamentio.
BEIEMPLO XX

Se repite el procadimiénto'del Ejemplo XIX excepto que el

.

6xido de cinc substituye al material fotoconductor sulfoseleniuro de
cadmio; La placa litogréfica resultante produjo haesta 50,000 impresio~;
nes aproximadamente. ' .
. EJENPLO XXI
; Se repite‘el procedimiento del Ejemplo XIXx exceptordue el
sulfuro de ca@mio substitﬁyo ol materizl Ffotoconductor sulfozeleniuro
de cadmio. Se obtienen ciclos de trabajo de hasta 50.000 imprésiones
aproximadamente. )
' ESEMPLO XKIT =
. Seirepite el procedimiento del Bjemplo XIX excepio gque el
seleniuro cédmico de cinc substituye al material fotocdnducﬁor.sulfogg.
leniuro de cadmio. La placq L;tografica obtenida es comparable & la '
del Ejemplo XIX. ‘ ‘ '
I EJEMPLO XXTIT
Se prepara una placa litogridfica a tonor del procediniento
del Ejemplo I. Después de haber usado la placa para, realizar las impre
giones deseadas, se limpian.las zonag impresionadas de la placa con ne
i1 etil éetona con el fin dé retirar la iﬁagen rovelada. A continua-
olén se regeneré la placa litogrifice mediante caldeo a aproximadamento
4509 (232'oC) durante dos minutos aproximadamentp. Se carga e inpre-
glone de nuevo la placa segin el procedimiento del Ejemplo I, produclen
do la plaoca litogréfica resultante heste 45,000 imprésiones.
' BJENPLO XXIV
Con 6l f£in de demostrar.atin m4s la posibilidad de usar de
nuevo las placas litogréficas dé este invento se tratéd la placa dé in~
presion del Bjemplo IV en forma similar a la'del Ejemplo XXIIL. Se com

probd como en el ejemplo anterior que la placa litogrifica renovada po
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dria ser impresionada y utilizada de nuevo en litografie, produciendo !

la placa resultante. hagta 48.000 impresiones aproximadamente.

P

Aun cuando los presentes ejemplos fueron muy eapecificos
en términos de condiciones y materiales usados, cualquiera Ge los ma-

E A

teriales céraoteriSuicos pitados anteriormente puede subgtituirse s
so juzga necesario en los ejemplos correspondientes con similarez xo-— !
sultgdos;'Adémés‘de las fases utilizadas para preparer la placa lito—
gréfica del presente invento, pueden‘eﬁplearée oiras fases o modifica-
ciones, si se desea, Por ojemplo, la solucién fuente y dintz liscsré-
fica pueden aplicarse en una gola fase a ia superficie d¢ la placa.
Por otra parte, puedeﬁ incorporarse otros materiales al revelador, tin
ta, material fotoconduotor de la solucién fuente o placa xorogréfica
que realcen, colaboren en-la funcién comun o de otro nodo afecten fo-
vorablemente . las propiedades de estos mateiiales'para el presenie uss
Por ejemplo, puede nodificarse la sensibilidad especiral de las placas
preparadas de acuerdo cdn el presenie invento incorporando a las 9is-
mag colorantes fotosensitivos. .

Cualquier experto en la materia puede intuir otraé nodifi-
caciones bagadas en las engeflanzas del presente invento, Tales modifi-
caciones deben entenderse eunmarcadas en los limites del mismo,

En resumen, la Paténte de Invencién que se solicite debe-

r4 recaer sobre las siguientes:
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lado do dicha lmagen con, el fin do formar oon ello, en configuraclén a

-CaB e

i vand:caczones anteriores, en el cual dicha capa fotoconductora do vi-

en el oual dicho material fotoconductor comprende un material fosocon—

nico de 6ine, sulfoseloniuro de cino, y mezolas correspondientes,

et
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REIVINDICACIONES

» ";. Un procedimianto para prépaxar una natris Iitogréfiéa'
gque -comprende la formacién de una imagen latente électrostaticﬁ gobre

la suparflcia de una’ capa azslante fotoconduotora de vidrio y ol reve—

modo de.mmagon, zonag que posaen propiedades .hidrofilicas e hmdroféb;— '

2. El procedlmlento de la relvindzcaclon 1, en el cual di—
cha inagen es revelada con un revelador hidrofébico. .
. 3. Ev procedlmlento de la relvandlcaclén 1o 2y en el cual

dlcha capa aaslante fotocon&uotora de vid:no es af;anzada & un elemen-—

.
.

to conductor de sustentaclén.

4. E1 procedlmlento que se deflne en cualqulera de las rei

drio comprenda un material fotoconduotor dmsporso en una oompos;czén

abluﬁinante de. vidrio.
5 Bl brocedimlento quo g6 define en la re:vindmcaclén 4,

ductor inomgénico. ,
6 El procedimianto de la reivindlcaclén 4, en ol cual di-

oho materlal fotoconduotor 1norgénzco es seleccmonado del grupo consig
tente en 6xido de ozno,‘sulfuro de clno,.sulfuro cadnico 4o cino, sele-

niuro céddmico, sulfuro cédmico, sulfoseleniuro cadmico, soleniuro céd-

e "Bl procedimiento que se define en la roivindicacién 4,
en el oual dmcho material fotocon&uotor comprende un maﬁer;al fotogon~

ductor organlco. ‘
' 8. Bl prooedimlento guo se define en la relvnndicacldn T,

en el cual dlcho materzal fotoconduotor orgénico oomprende una ftalo—

ca.am.na. St
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. terlal Lotoconductor a base de sulfoselenluro de cadmio en proporcio-

" tes aproximadamente de la composicién'aglutinante de vidrio, amasar di

~eléoirica menor que la qapa fofoconduotora ¥ o8 selecoionado do al mo-
nos un elemento del grupo consistente en aluminio, bronce, acero, co—

‘brey niquei ¥ cine, caldear dicho substratd que dispone de dicha ~oapa

9, El'prooedimiento que ge definé eﬁ cualquiera de las rei
vindlcaclones anterlores, en el cual dlcha fase de afianzanienio se
lleva a cabo a una iemperatura. apromma.da. d.e 300 a 15009F (148 a 819C)
y durante un tiempo de l a 60 minutos aproximadamente.

) 10 El procedlmiento do la reivindicacién 1, que compren—
de: mezclar una comp031c16n aislante aglutlnante de v1drio con un ma

.

nes aproximadas de 5 a 45 partes'del-méteiial fotoconduotor a 100 par—

cha mezcla durante un tzempo suficiente para produc;r la dlsperslén de
dicho material fotoconductor en la referlda comp051cién aglutinante de
vidrio, aplicar diche mezcla a por lo menos una superficie de w subg-
- trato receptor con el f£in de formar una capa aaslante fotoconductora

sobre la superficie de dicho substra:l:o, el cual posee una resistencia

fotoconductora a una femperatura y durante un tiempo suflcmente para
fundir dlcha capa en la superfmcie del referido substrato, oscllando
.dicng temperatura’de 10759 8 11759F 660" ¢ a61090) aproximadamente, y| -
siendo dlChO tiempo de 8.a 12 mlnutos aproximadamente, cargar la super
ficie de la capa fotoaonduotora, oxponer la superfiole de dicha capa'
cargada con ol fin de formar una imagen latente electrostétlca gobre
la superficie de dicha capa, revelar dicha imagon latente electros»éil
ca oon un polve impresor hidrofébico, de tal forma que dicho polvo se
adhiere a la imagen 1a»ente‘en una configuracién a modo de imagen, en
el oual dlcha zona zmpreszonada que retiene ol referido polvo 1mpre

es hldroféblca ¥y-la zona de fondo no 1mpreslonada o8 hzdrofilloa, ca—
lentar la imagen revelada resultante a una ﬁemperatura ¥ durante un

tiempo suficlentes .para fundixz dicha imagen en la superficie de la cape

o e amemary temAerom baphies o PR ——
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| fotoconductora, oscilando dicha temperatura de 400 a 450eF (204 2 _|

23290)'aproximadamente, y siendo diothtiempé de 6 a 12 minutos apro
ximadamente, y enfriar hasta formaz dicha.matriz litografica. '

11, Bl procédimientq que se define en la reivindicacidn
lQ, en ol cual dicho sqbétrato 88 acero.

12. Se roivﬁnéioa por dltino como objeto sobre el que
ha de recaer la Patente de Invencién que se soliocita: "U§ PROCEDI-
HIENTO PARA PREPARAR UNA MATRIZ LITOGRAFICAN.

Todo conforme queda desorito y reivindicado en la pre-
sente Momoria descripﬁiva, que ooﬁsta de veinticinco piginasg mecaqé
graefiadas y dibujos adjuntos.

' : Madrid, 16 de octubre ds 1967.

BERARDO UNGRIA. -
" PeDe
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BERNARDO UNGRIA

PP




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



